
P O D W Ó J N A  T E T R O D A Q Q E  03/12
Wzmacniacz i generator w. cz., 

powielacz częstotliwości, modulator

Tesla

W arto śc i charakterystyczne Pojemności

U± 6,3 12,6 V

li 0,82 0,41 A

Ua 200 V

Us, -1 3 V
175 V
30 mA
8 mA

S0 3,3 mA/V

Ks2/*1 7,5

W arto śc i graniczne

Va max 300 V

U$2 max 200 V

max 2x55 mA

(k max 2x65 mA
p* a max 2 x 7 W
p’ S2 max 4 W

fmax 200 MHz

dla jednego systemu

6,2 PF
Co/k 2,6 PF
Cs/a <  0,1 PF

w układzie przeciwsobnym

Cs/k 5,1 pF

Ca/k 1,4 PF

Dane  mechaniczne

W ykonan ie : szklane, katoda tlenkowa, 
pośrednio żarzona.

Chłodzenie: naturalne

bańki max =  225 C 
t°wypr max = 120°C

Ustaw ien ie: dowolne.

C iężar: netto 20 G

Typy podobne: QQE 03/12 -  Philips, Q Q V  03/10 -  Mullard, 6360 -  USA, 
RS 1029 — Siemens



Q Q E 03/12
W zm acn iacz  w. cz. K lasa  C. Telegrafia. U k ła d  przeciwsobny 

Praca c iq g ła  (C C S )

W arto śc i gran iczne W arto śc i robocze

m a x 300 V f 200 200 200 M H z

^wej m a x 2x11,25 W u a 300 250 200 V
Pr a m a x 2 x 5 W Usz 175 — — V

i a m a x 2 x 4 5 mA *sz — 47 22 kO

U si m a x 2 0 0 V - 4 0 — — V
p
'  S2 m a x 2 W ’) - 18 15 k n

1 m a x -1 5 0 V ^ s i / s i  SZCZ 110 110 115 V

^ s i  m a x 2 x0 ,2 W Pz, 0,1 0,12 0,14 w
(si m a x 2 x 3 mA 'a 2x37 ,5 2x33 ,5 2 x 3 5 mA

k  m a x 2 x 5 0 mA >sz 2,3 1,8 2,2 mA

k  s z c z  m a x 2 x22 5 mA ls, 2 x0 ,9 2,2 2,7 mA

Uk/ż m a x 100 V Pwej 2x11,25 2 x 8 ,4 2 x 7 W

f m a x 200 M H z Psz 0,4 0,3 0,33 W

Pa 2 x 4 2 x 2 ,9 2 x2 ,8 W

r wyj 14,5 11 8,4 W

n 65 65 60 %
’) D la  2  system ów

Praca okresow a ( IC A S )

W arto śc i gran iczne

Ua max 300 V Pr s\ max 2 x0 ,2 W

^wej max 2 x 1 5 W ŝi max 2 x 4 mA

Pa max 2 x 7 W k  max 2 x 6 5 mA

(a max 2 x 5 5 mA Ifc szcz max 2 x30 0 m A

^S2 max 200 V ^k/i max 100 V
Pr S2 max 2 W fmax 200 M H z

^si max -1 5 0 V

W arto śc i robocze

f 200 200 200 M H z

Ua 300 250 200 V

U,z 200 — — V

Psz — 27 8,2 kQ
- 4 5 — — V

') — 18 15 kO

^si/st szcz 130 120 130 V

Ps, 0,2 0,15 0,18 W

la 2 x 5 0 2 x 4 0 2 x 4 2 mA

U2 3 2,4 3,1 mA

ls, 2 x1 ,5 2,5 3 mA
P . r wej 2 x 1 5 2 x 1 0 2 x 8 ,4 W

Pa 2 x 6 2x3 ,5 2 x 3 ,4 W

Psz 0,6 0,45 0,55 W

Pwyj 18,5 13 10 W

n 62 65 60 %

’ )  D la  2 s y s t e m ó w



QQE 03/12
W zm acn iacz  w. cz. K la sa  C. Telefonia. U k ład  przeciwsobny 

M odu lacja  anodow o-ekranow a. Praca c iąg ła  (C C S )

W arto śc i graniczne

U a  m ax 240 V
pr wej m ax 2x7 ,5 W
pr a  m a x 2 x3 ,3 W

ta m ax 2x37 ,5 mA

m ax 200 V
p
r S2 m ax 1,3 W

U st  m ax 150 V
pr si m ax 2 x0 ,2 W

Is i m ax 2 x 3 mA

lk  m ax 2 x 4 0 mA

lk  s z c z  m ax 2 x 1 8 0 mA

U k /ż  m ax 100 V

fmax 200 M H z

W arto śc i robocze

f
U a

Usi/si szcz

Ps,
la

r wyj

Pfnod

V
m

200 
200 

wg rys. 
33 

130 
0,1 

2x33,5  
2 x 6  

1,5 
2 x6 ,7  

2x2,65  
0,46 
8,1 
6,7 
60 

100

M H z
V

kn
v
w
mA
mA
mA
W
W
W
W
W

%
%

Praca okresowa ( IC A S )

W arto śc i graniczne

Isi max 
lk max 
•k  szcz max 
U k / i  max 
fmax

240
2 x 1 0

2 x4 ,6
2 x 4 6

200
1,3

-1 5 0
2x 0 ,2

2 x 4
2 x 5 2

2 x24 0
100
200

V 
W  
W  
mA
V
V
V 
W  
mA 
mA 
mA
V
M H z

W arto śc i robocze
I

f 200 MHz

Ua 200 V

Usz wg rys.
15 kn

Usifsi szcz 130 V
0,2 w

la 2 x 4 3 mA

Isz 3,1 mA

's, 3,3 mA

Pwej 2x8 ,6 W

Pa 2x3 ,7 W

Psz 0,54 W
P * r wyj 9,8 W

l*mod 8,6 W

n 57 %
m 100 %



Q Q E 03/12

Pow ielacz częstotliwości. K la sa  C. U k ład  przed  wsobny. Praca c iqg ła  (C C S )

W arto śc i graniczne

U  a m ax 300 V P
r s i m ax 2 x0 ,2 W

^ w ej m ax 2 x7 ,5 W ^si m ax 2 x 2 mA
P■  a m ax 2 x 5 W lk m ax 2 x 3 5 mA

la mGX 2 x 3 0 mA ffe szcz m ax 2x225 mA

US2 m ax 200 V m ax 100 V
Pr  S2 m ax 2 W fm a x 200 M H z

U S1 m ax -1 5 0 V

W arto śc i robocze

f 67/200 67/200 67/200 M H z la 2 x 2 4 2 x 2 5 2x28,5 mA

u . 300 250 200 V 2 1,9 3 mA

U s2 150 161 155 V 2 x 1 2 3,2 mA

P st — 47 15 k £ 2 pr wej 2 x7 ,2 2x6,25 2x5 ,7 W

U s , -100 — — V Pa 2 x 4 2x3,75 2 x3 ,8 W

R „ ’ ) — 47 33 k H 0,3 0,31 0,46 W

^ s i/s t  szcz 230 230 230 V P
r wyj 6,5 5 3,8 W

P » 0,23 0,23 0,35 W V 45 40 33,5 %

1) D la  d w óch  s y ste m ó w

Praca okresow a ( IC A S )

W arto śc i graniczne

m a x 300 V pr s i m ax 2 x0 ,2 W
P
r wej m a x 2 x 1 0 W ^si m a x 2 x 3 mA
pr a m ax 2 x 7 W k  m a x 2 x 4 5 mA

la m a x 2 x 4 2 mA lk s z c z  m a x 2 x 3 0 0 mA

^S2 m ax 200 V U k l i  m ix 100 V
P
* S2 m ax 2 W fm a x 200 M H z

^ s i  m ax - 1 5 0 V

W arto śc i robocze

f 67/200 67/200 67/200 67/200 M H z

U a 300 300 250 200 V

U st 150 175 176 175 V

^S2
— 18 4,7 k Q

U Si -1 0 0 -1 0 0 — — V

' ) — 27 22 k i i

U s i/ s i  s z c z 240 230 230 230 V

Ps, 0,45 0,28 0,43 0,52 W

'a 2x32 ,5 2x32 ,5 2 x 3 6 2 x 3 9 mA

Ist 3,5 2,7 4,1 5,2 mA
2 x 1 ,9 2 x 1 ,2 3,8 4,6 mA

Pwej 2 x 9 ,7 2 x9 ,7 2 x 9 2 x7 ,8 W

Pa 2 x 5 ,8 2x6,1 2 x5 ,9 2x5,55 W

Pst 0,53 0,47 0,72 0,91 W

r wyj 7,8 7,2 6,2 4,5 W

■n 40 37 34,5 29 %

ł )  D l a  d w óch  system ów



QQE 03/12

W zm acn iacz  m. cz. K la sa  A B . U k ład  przeciwsobny

W arto śc i graniczne

U  a m ax 300 V ^ s i  m a x -1 5 0 V

Pw ej m a x 2 x 1 5 W Pr si m a x 2 x0 ,2 W
Pa m ax 2 x 7 W ^si n\ a x 2 x 4 m A

^a m ax 2 x 5 0 m A k  m a x 2 x 6 0 m A

U $2 m a x 200 V k  s z c z  m ax 2 x30 0 m A

PsaP m a x 2 W U k fż  m ax 100 V

P$2 m ax 4 W

W arto śc i robocze

K la sa  AB2

U a 300 250 200 V 2x0,56 2x0,62 2x0,22 mA
200 200 200 V P w e jO 2 x4 ,5 2x3 ,75 2 x 3 W

U si -2 1 ,5 -2 1 ,5 -2 1 ,5 V P w e j 2 x 1 5 2x12 ,5 2x8,22 W

P a l a 6,5 5 5 k Q P a  0 2 x4 ,5 2x3,75 2 x 3 W

i l s t  s z c z 64 67 54 V P a 2x6,25 2x5 ,5 2x3,87 W

P s , 2x0 ,02 2x0,02 2x0,01 W P S20 0,24 0,28 0,48 W

f<jQ 2 x 1 5 2 x 1 5 2 x 1 5 m A P s , 2,3 2,6 3,8 W

la 2 x 5 0 2 x 5 0 2x41,1 mA p  . 
r w yj 17,5 14 8,7 W

U 2O 1,2 1,4 2,4 mA k 5 5,5 6 %
11,4 13 19 mA n 58 56 53 %

K la sa  AB1

300 250 200 V ^wejO 2 x4 ,5 2x3,75 2 x 3 W

Usa 200 200 200 V P\vej 2x10 ,8 2x8,65 2 x6 ,6 W

U s, -2 1 ,5 -2 1 ,5 21,5 V PaO 2 x4 ,5 2x3,75 2 x 3 W
P a /a 10 8 6,5 k f l Pa 2 x4 ,8 2 x 4 2x3,1 W

^ s i / s i  szcz 43,5 44,5 43,5 V P s a 0,24 0,28 0,48 W

âO 2 x 1 5 2 x 1 5 2 x 1 5 m A Psa 2.5 2,5 2,8 W

'a 2 x 3 5 2x34 ,5 2 x 3 3 m A f  wyj 12 9,3 7 W

U2O 1,2 1,4 2,4 m A k 2,5 2,7 3,2 %
12,6 12,4 14 m A n 56 54 53 %
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